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摘要(译)

在用于液晶显示装置的电极基板中，用于将信号线连接到像素薄膜晶体
管的漏电极的接触孔设置在与像素电极重叠的位置，以通过减少之间的
短路来提高产量。相邻的像素电极。利用这种配置，接触孔不存在于两
个相邻像素电极之间的边界处。因此，像素电极不会受到残留在接触孔
的凹陷处的电极材料的影响，从而可以防止相邻像素电极之间的短路。
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